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	Рис. 1. Эксперимнтальная установка. ЭЛ эксимерный лазер, ЛК лазер на красителях, С спектрофотометр ДФС-24, Б стробирующий усреднитель, ЭВМ ЭВМ «Электроника 60», М магнитофон «Квазар 3», Д дисплей с клавиатурой, УПЗС матричный принтер, О объект, л1 и л2 линзы, ПП полупрозрачная пластинка.
	Рис. 2. Спектры ориентационных зависимостей: А сублимированный чистый кристалл антрацена, Б чистый кристалл антрацена, выращенный из расплава, В сублимированный кристалл антрацена с примесью тетрацена, Г кристалл антрацена с примесью тетрацена, выращенный из расплава.
	Рис. 3. Спектр отражения сублимированного кристалла антрацена с примесью тетрацена (сплошная линия) и профиль возбуждения КАРС (прерывистая линия).
	Рис. 4. Пространственная зависимость интенсивности КАРС-сигнала; А высококачественный объект из полистирола, Б полистирол с характерными «полосами равной толщины».
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	Рис. 1. Пояснения к краевым условиям модели.
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	Рис. 3. Зависимости к. п. д. энергосъема г] от коэффициента отражения выходного зеркала R 2. Кривые соответствуют разным значениям L. Для примера взяты параметры go, ae и у типового коммерческого ■ XeCl-лазера.
	Рис. 4. Зависимость Г|тах и /?20р( от у и а.
	Рис. 5. Зависимость Г]тах ОТ gn/o.Q для режима максимального к, П. д.
	Рис. 6. Зависимость к. п. д. энергосъема и выходной мощности от длины зоны L при аа=o,s%см“1 и gio= 16%см-1, 1 зависимость выходной мощности для оптимального зеркала, 2 зависимость выходной мощности для Ri —7% (кварцевое окно), 3 зависимость к. п. д. энергосъема для оптимального зеркала, 4 зависимость к. п. д. энергосъема для #2 = 7%, 5 коэффициент отражения оптимального зеркала.
	Рис. 7. Три проекции пространства распределения ошибок %ЛO, %GO, %/S определения величин аO, go, hпо измеренной выходной мощности Р, с точностью 5%. Плотность точек: 1 75%, 2 20%, 3 —5%. Параметры аo—o,ol см-1, gn= = 0,16 см-1, /, = 0.4 MW/cm2.
	Рис. 8. Область определения у и векторы результатов измерения Р в пространстве ki иллюстрируют причины возникающих трудностей определения аO, go, Is- Точка пересечения вектора Р с поверхностью у определяет величину Рт-

	ЭВОЛЮЦИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ПЛОСКОПОЛЯРИЗОВАННЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ ВОЛН В УПРУГОМ ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ
	Рис. 1. Разрезы и спектральные амплитуды s(со,) поперечной волны при 7]2 = 0 (а) и при г)2=l/40 (б). Прерывистая линия начальное воздействие, сплошная линия искаженный профиль о2=l.
	Рис. 2. Искажение поперечного сечения пучка поперечной волны. Сплошная линия разрез при 02= 1, прерывистая линия начальное воздействие.
	Рис. 3. Разрезы и спектральные амплитуды S(со,) продольной волны при гр —0- Обозначения см. рис. 1; o|=l.
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	Рис. 1. Вакуумный монохроматор ТМС-04.
	Рис. 2. Оптическая схема, разрез спектральной части и схема вакуумной системы. 1 корпус, 2 узел дифракционной решетки вместе с синусным механизмом, 3 затвор секции источника излучения, 4 узел входной щели, 5 заслонки и фильтры, 6 источник излучения, 7 диафрагмы, 8 – затвор секции приемника излучения, 9 узел выходной щели, 10 заслонки и фильтры, 11 приемник излучения, 12—15 датчики вакуума, 16 форвакуумный насос, 17—21 вакуумные краны.
	Рис. 3. Участок спектра разрядной водородной лампы около La, Щели по 3 мкм,
	Рис. 4. Спектр разрядной водородной лампы. Около 173 нм отключен кварцевый фильтр и уменьшена чувствительность регистрирующей системы в 50 раз. Щели по 20 мкм,

	СТИМУЛИРОВАННОЕ СВЕТОВОЕ ЭХО В F-ЦЕНТРАХ КВг
	Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 1 линия задержки, 2 светоделитель, 3 призма Френеля, 4 объект в криостате, 5 фотоумножитель, 6 стробирующий усреднитель, 7 регистрирующее устройство.
	Рис. 2. Интенсивность СЭ в направлениях k3==2k2—К (сплошная линия) и к4 = 2к,—к2 (штриховая линия) в зависимости от задержки tV2 между импульсами возбуждения ki и к2.
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